
Die Autoren stellen bewuRt Anwendungsproblenie in  den 
Vordergrund und halten die Abschnitte uber den grundsatz- 
lichen Aufbau von Analogrechnerschaltungen (Abschnitt 6 
und 7) deshalb sehr kurz. Gerade fur den Chemiker und den 
Biologen ware es aber angebracht, hier ausfiihrlicher zu sein, 
wenn das Buch seinen Zweck als Einfiihrung in die Analog- 
rechnertechnik erfiillen soll. Es wiirde wenig zusltzlichen 
Raum beanspruchen, wenigstens die Arbeitsgleichungen des 
Summierers und des Integrierers ausfiihrlicher abzuleiten, 
damit man das prinzipielle Vorgehen klar erfaBt und auf die 
anderen Bauelemente sinngemaI3 iibertragen kann. 

An manchen Stellen werden Symbole benutzt, deren Bedeu- 
tung nicht definiert ist, z. B. Symbole fur Rechenverstarker, 
die neben dem direkten Eingang weitere Eingange besitzen; 
dadurch werden die Ausfiihrungen zu den Abbildungen 32, 
38, 40, 42 unverstandlich. Bei anderen Schaltungen (Sum- 
mierer, Integrierer, Potentiometer) sollten die Symbole di- 
rekt neben der Schaltung stehen und nicht erst in der viele 
Seiten spater erscheinenden obersichtstabelle. 

Die vielen Modellbeispiele, die zwei Drittel vom Umfang des 
Buches ausrnachen, sind dagegen in ausgezeichneter Weise 
geeignet, die Arbeitsmethode anschaulich und klar zu er- 
fassen und dazu anzuregen, sie bei anderen reaktionskineti- 
schen Problemen anzuwenden; fur jeden, der an der Anwen- 
dung von Analogrechnern interessiert ist, stellt das Buch 
deshalb eine wertvolle Hilfe dar. 

H.-D. Forsterling [NB 8471 

Kristallisation. Grundlagen und Technik. Von G .  Mutz. 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1969. 2. 
Aufl., VII, 418 S., 174 Abb., 55 lab., geb. D M  72.-. 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Theorie und Methoden 
des Kristallierens in Wissenschaft und Technik einen erstaun- 
lichen Aufschwung erlebt. Das gilt sowohl fur Einkristalle, 
die heute in groRter stofflicher VieIfalt und bester Qualitat 
gezuchtet werden konnen, als auch fur die gezielte Erzeugung 
kristalliner Massenprodukte gewiinschter KorngroBen und 
KorngroRenverteilung (Massenkristallisation). 

'ijber die Einkristallziichtung gibt es bereits mehrere gute, 
moderne Buchwerke. Fur die Massenkristallisation legt hier- 
mit G. Mutz eine erste umfassende, griindliche und zeitge- 
rechte Bearbeitung in handlicher Buchform vor. Denn es ist, 
nicht ganz adaquat dem Buchtitel, wesentlich die Massen- 
kristallisation, es sind die ,,Kristallisatoren'', ihre Bauprin- 
zipien, ihre Arbeitsweisen, ihre Vorgange und deren theore- 
tische und praktische Beherrschung, die Inhalt und Umfang 
des Matzschen Buches determinieren. Theorie und Kristalli- 
sationstechniken der Einkristallziichtung werden demgegen- 
iiber nur skizzierend, unvollstandig und wenig speziell be- 
handelt. 
Das vorliegende Buch ist formal eine Zweitauflage. Es ist 
nach Inhalt und Umfang tatsachlich aber ein vollig neues, 
und es sei vorweg festgestellt, ein wohlgelungenes Buch, das 
mit der erstmaligen, sehr vollstandigen Darlegung der Ver- 
fahrenstechniken der Massenkristallisation und ihrer theore- 
tischen Grundlagen eine grolje Liicke im gesamten (auch 

auRerdeutschen) Schrifttunl der technischen Kristallisation 
schlieflt. 
Die folgenden Angaben mogen konkreten Einblick in den 
Inhalt des Buches geben. Nach einem sehr kurzen, wenig 
gliicklichen Einfiihrungskapitel rnit Begriffsbestimmungen 
zur Kristallisation (5 S.) und einem weiteren formalen Kapi- 
tel iiber die Grundverfahren der Kristallisation (4 S.) folgen 
die zentralen, wohlgelungenen Kapitel 111 rnit den ,,Grund- 
Iagen der Kristallisation" (170 S.) und Kapitel IV rnit der 
,,Technik der Kristallisation" (200 S.). 
Kapitel HI behandelt: 1. Kristallkeimbilduug, Kristdllwachs- 
turn und Kristalltrachten als Grundlage jeglicher Kristallisa- 
tion, sei es der Bildung kristalliner Massen oder der Ziich- 
tung von Einkristallen. Hierzu werden alle wesentlichen 
Theorien qualitativ und quantitativ dargelegt (Volmer-Becker- 
Stranski-Gleichungen der Keimbildung; Gibbs-Wulffscher 
Minimumssatz zur Tracht der Kristalle; Nernst-Berthoud- 
sche-Diffusions-Theorie - hier sollte der Name ,,Berthoud" 
nicht fehlen, desgleichen sollte die Berthoudsche Diffusions- 
schicht von der zweidimensionalen Volmer-Diffusion schar- 
fer unterschieden werden -; die Kossel-Stranskische Mole- 
kulartheorie mit ihren weiten Folgerungen fur Keimbildung 
und Wachstum und die Franksche Theorie des Spiralwachs- 
turns. - 2. Die Grundverfahren der Kristallisation: Die Lo- 
sungskristallisation mit ihren Varianten (thermische Aus- 
fallung, Aussalzen, Ausfrieren, fraktionierende Fallung); die 
Schmelzkristallisation (Kuhlungskristallisation, Zonenkri- 
stallisation u. a.); die Sublimationskristallisation (Vakuum- 
sublimation, Tragergassublimation, FlieRbettsublimation, 
fraktionierende Sublimation); die Kristallisation von Adduk- 
ten. 
Alle behandelten Grundverfahren der Kristallisation werden 
an wichtigen Beispielen und an iibersichtlichen Diagrammen 
dargelegt, diskutiert und ihre Vorgange mathematisch for- 
muliert, wiederum wesentlich ausgerichtet auf die Massen- 
kristallisation, fur die damit eine breite und gute theoretische 
Basis gelegt ist. 
Kapitel IV behandelt, neben kurzen allgemein-technischen 
Problemen (Fragen des Warmeubergangs; KorngroRen und 
KorngroBenverteilung; Krustenbildungen u.a.1, vor allem 
die Apparaturen und technischen Verfahren der Massenkri- 
stallisation. Hierzu werden auf 160 Seiten 74 Typenbeispiele 
technischer Losungs-, Schmelz-, Sublimations- usw. -kristal- 
lisatoren an ubersichtlichen apparativen Prinzipskizzen nach 
Arbeitsweise, Einzelvorgangen und qualitativem sowie 
quantitativem Gesamtablauf der Kristallisation eingehend 
behandelt. Es ist vor allem dies Kapitel, das dem Matzschen 
Buch die eigene Note gibt. 
Das Buch kann, unbeschadet kleiner Formulierungs-, Homo- 
genitats- und Sachmangel, die eine faktische Erstgestaltung 
eines so breiten Stoff- und Problemkreises wohl immer rnit 
sich bringt, insgesamt als gut gelungen bezeichnet werden. 
Es ist von einem Praktiker mit grol3er Erfahrung vor allem 
auf dem Gebiet der Massenkristallisation geschrieben wor- 
den und diirfte fur dieses wichtige Gebiet chemischer Verfah- 
renstechnik fur langere Zeit fuhrend werden. Es sei allen, die 
technische Kristallisation betreiben oder sich dariiber infor- 
mieren wollen, bestens empfohlen. A. Neuhaus m~ 8481 
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